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Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fern-

sehgerdt und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.

Besondere Merkmale:
® Hermetische Glaspassivierung

® Gute Wirmeableitung liber die
AnschluBdrahte

@ Kleiner Sperrstrom
® Soft recovery Verhalten

Features:

® Hermetically sealed glass passivation
@ Heat conduction through the connect-

ing terminals

@ Low reverse current
@ Soft recovery characteristic

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions In mm

2.FARBRING 24,5 213
2.COLOUR RING
KATHODE 1. FARBRING
CATHODE | COLOUR RING
JL i
26 8.5 26

8 105

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sinterglasgehiuse
Sintered glass case

Gewicht - Weight

max. 0,4 g

KathodenanschluB 1. Farbring

Cathode terminal

Sperrspannung, Pericdische Spitzensperrspannung

Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage
BYW 72

BYW 73

BYW 74

BYW 75

BYW 76

B 2/V.2.618/1076A2

Ur = UppM
Ur = UrrM
Ur = UrrM
Ur = UrrM
Ur = UrrM
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BYW 72 = BYW 76

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
tamb =45°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Wiarmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

I=25mm, ¢ = konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

1= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Durchlafispannung

Forward voltage
IF =3A

Sperrstrom

Reverse current
Ur = Upm

UR = UHRM' tj = 100°C

Riickwartserholzeit
Reverse recovery time

Fig. 8

Fig. 7

IF=[R= 100 mA, fR= 10 mA

*) AQL = 0,65%
**)AQL =2,5%

170

TegM

{FRM

Ieay

stg

LSTNT

Ringa

Up ™)

Ig")
IR t*)

r

60
15
3
175
-65...+175
Typ. Max.
70
30
1,2
1 5
10 100
350

°C

°C

°CIw

°C/W

A
HA

ns



BYW 72 > BYW 76
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10 1 Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstarke: 1.5 mm
{| = konstant — )
constant Epoxy glass hard tissue, board thickness: 1.5 mm
Rihya = 70 °C/W 71382
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